
光电二极管和输出晶体管集电极分别给予偏置电压，可以使常规光敏晶体管的速度提高。

                                                                 

   

特性

HCPL-2531产品说明书

——兼容安华高和仙童的高速光电耦合器

: 

应用： 

功能图：  

真值表

 (正逻辑) 
   

   
   
   
  

   
   

概述：

 电路图：
 

LED
ON
OFF

VO
LOW
HIGH

高电压隔离
线性接收器
视频信号隔离
模拟信号地隔离
代替脉冲变压器
开关电源的反馈元件
代替低速的光敏晶体管隔离器
在马达中用于功率晶体管的隔离
高速逻辑地隔离：TTL/TTL,TTL/CMOS,TTL/LSTTL

这类晶体二极管型光耦在LED与集成光敏接收器之间用一绝缘层来保证输入与输出间的电器隔离。

兼容安华高和仙童的 HCPL-2531
高速：1 MBd 
TTL兼容

工作温度：-40°C to +85°C
封装形式：8-Pin
集电极输出
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外形图：

0.635 ± 0.25
(0.025 ± 0.010)

12° NOM.

9.65 ± 0.25
(0.380 ± 0.010)

0.635 ± 0.130
(0.025 ± 0.005)

7.62 ± 0.25
(0.300 ± 0.010)

5678

4321

9.65 ± 0.25
(0.380 ± 0.010)

6.350 ± 0.25
(0.250 ± 0.010)

1.02 (0.040)
1.19 (0.047)

1.19 (0.05)
1.78 (0.07)

9.65 ± 0.25
(0.380 ± 0.010)

4.83
(0.190)



TYP.

0.38 (0.015)
0.64 (0.025)

1.080 ± 0.320
(0.043 ± 0.013)

4.19
(0.165)

MAX.

1.780
(0.070)
MAX.1.19

(0.047)
MAX.

2.540
(0.100)
BSC

0.20 (0.008)
0.33 (0.013)

8-Pin SMD

HCPL-2531

1.080 ± 0.320
(0.043 ± 0.013)

2.54 ± 0.25
(0.100 ± 0.010)

0.51 (0.020) MIN.

0.65 (0.025) MAX.

4.70 (0.185) MAX.

2.92 (0.115) MIN.

5° TYP. 0.254 + 0.076
- 0.051

(0.010+ 0.003)
- 0.002)

7.62 ± 0.25
(0.300 ± 0.010)

6.35 ± 0.25
(0.250 ± 0.010)

9.65 ± 0.25
(0.380 ± 0.010)

1.78 (0.070) MAX.1.19 (0.047) MAX.

5678

4321

3.56 ± 0.13
(0.140 ± 0.005)

XXXX

产品型号

产品批号

8-Pin DIP

单位为 毫米（英寸）

                                                                 

 

http://www.ktp-semi.com 2 / 5

KTP S
em

ico
nd

uc
tor

HCPL-2531 中文产品说明书



  

15

平均正向输入电流

Min. Max. 

大极限值

参数 符号 单位  
贮藏温度 TS  -55 125 °C  
工作温度 TA  -40 85 °C  

 IF      

输入反向电压

 

VR  

 

5  V  
电源电压

 

( 大1分钟） VCC   
  
 

IB   5 mA 
 

IO

输出集电极电压

 
VO

输出集电极功耗

 

PO

-0.5 15  V  

 

100

-0.5
 

 V 

25
峰值正向输入电流

峰值瞬态输入电流

(AVG)

IF (PEAK)

IF (TRANS)

  mA
mA
A

50

1

输入耗散功率 PIN 45 mW
mW

(AVG)平均输出电流

峰值输出电流 IO(PEAK)

8
16

mA

mA

基级电流

IN

R

CTR

电学参数 (工作条件：TA=-40℃ to +85℃；典型值条件为：TA=25℃，Vcc = 5 V )  

参数 符号 Min. Typ. Max. 单位 测试条件 

高电平输出电流

 
IOH  

低电平输出电压 VOL 0.1 0.4 V 
 高电平电源电流        ICCH           0.02 1 IF = 16mA 
低电平电源电流 ICCL 50  IF = 0 mA 

 
 
 
 

输入正向电压 VF F

 开关特性(AC)  (工作条件：TA=-40℃ to +85℃，Vcc=5V，IF A=25℃，Vcc=5V)

   

电流传输比 19 24 50 % Vo=0.4V,IF =16mA,Vcc=4.5V
0.003 0.5 µA

200
µA
µA

1.5 1.7 V

Vo=Vcc=5.5V,I F =0mA
Io=3mA,IF =16mA,Vcc=4.5V

Vcc=15V,Vo=Open,

I  =16mA

输入正向击穿电压 BV 5 V RI  =10 µA

输入电容 C 60 pF f=1MHz,V  =0VF

/∆VF ∆TA FI  =16mA-1.6正向电压温度系数

FI  =16mA,

mA；典型值条件为：T=16

高电平输出延迟时间

=1500Vp-p

L

PHL

µ
参数 符号 Min. Typ. Max. 单位 测试条件

tPLH

t
RL=4.1kΩ

, CL = 15 pF  

  0.4 1.5 s 
µs 

µs 

1.50.3
输出逻辑高电平输出时

的共模瞬态抑制比
|CMH |

|CM |
输出逻辑低电平输出时

的共模瞬态抑制比

30

30

kV/

µs kV/
RL=4.1kΩ IF = 0 mA ,
VCM =10Vp-p

, CL = 15 pF  
RL=4.1kΩ IF = 0 mA ,
VCM

低电平输出延迟时间

隔离特性  (典型值条件为：TA=25℃)

参数  符号  Min. Typ. Max. 单位  试验条件  
输入-输出间漏电流 II-O  1 µA  45% RH, t = 5s, VI-O=3kV dc
输入-输出间隔离电压  VISO 2500  V rms RH ≤ 50%, t = 1 min
输入-输出间隔离电阻  RI-O  1012  Ω VI-O = 500 V dc  
输入-输出间隔离电容  CI-O

 

0.6  pF f = 1 MHz  
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Normalized to:
IF = 16 mA

VO = 0.4 V
VCC = 5 V
TA = 25°C

CTR与输入电流的归一化曲线图

输 入 电 流

C
T
R
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Normalized to:
TA = 25°C

IF = 16mA
VCC = 5 V
VO = 0.4 V

CTR与温度归一化曲线图
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T
R
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IF - 16 mA (TPLH)

VCC = 5 V
TA = 25°C
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(k负 载 电 阻

延
时

时
间

(n
s)

输出电压与输出电流曲线图 负载电阻与延时时间的曲线图

(m
A

)
输

出
电

流

 (V)输 出 电 压

VCC = 5 V
TA = 25°C

交 流 测 试 图

VO

PULSE
GEN.

Z    = 50 Ω
t   = 5 ns
O
r

I    MONITORF

IF

0.1μF

LR

CL = 1.5 pF   

RM

0

tPHL tPLH

OV

IF

OLV

1.5 V

+5 V

1.5 V

5 V 10% DUTY CYCLE
1/f < 100 μs

7
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3
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6

8

                                                                 

 

http://www.ktp-semi.com 4 / 5

KTP S
em

ico
nd

uc
tor

HCPL-2531 中文产品说明书



  

瞬态抑制测试电路图和典型波形图

VO

IF

0.1 μF

LR

+5 V

A

B

PULSE GEN.

VCM

+ –

VFF

7

1

2

3

4 5

6

8

OV

OLVOV

0 V 10%
90% 90%

10%

SWITCH AT A:  I   = 0 mAF

SWITCH AT B:  I   = 12 mA, 16 mAF

CMV

tr tf

CCV
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